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Delnoprzepustowy filtr aktywny

Przedmiotem wynalazku jest doinoprzepustowy filtr aktywny.

Znane s3 dolnoprzepustowe filtry aktywne zbudowane zrezystoréw, kondensatoréw iréznicowych
wzmacniaczy operacyjnych oraz o transmitancji reaktancyjnego filtru drabinkowego zasilanego ze Zrédta o
wartosci liczbowej rezystancji wewnetrznej, o elementach reaktaﬁcyjnych ‘

-Znane dolnoprzepustowe filtry aktywne wysokiego rzedu, budowane jako taricuch ogniw drugiego rzedu
charakteryzuja sie wysoka wrazliwoscia transmisji na przypadkowy rozrzut parametréw obwodu.

Wady tej nie posiadaja natomiast pasywne dopasowa‘ne filtry reaktancyjne o strukturze drabinkowej,
zamknigte obustronnig rezystancjami zrédta i obciaZenia. '

Doinoprzepustowy filtr wedtug wynalazku ma rezystory, kondensatory oraz réznicowe wzmacniacze
operacyjne, ktdre tworzg ogniwa, ktérych napiecia wejsciowe sq napleclamn wyjsciowymi ogniw sasiednich to jest
poprzedzajacego i nastepnego a napiecia wyjsciowe tworza prady elementéw reaktancyjnych witaczonych
wzdtuznie oraz napiecia elementéw wtaczonych poprzecznie.

Doinoprzepustowy filtr aktywny wedtug wynalazku zbudowany jest zrezystoréw, kondensatoréw
i réznicowych wzmacniaczy operacyjnych tak potaczonych, ze zachowane s3 wszystkie relacje strukturalne
drabinkowego, dolnoprzepustowego filtru reaktancyjnego.

Wynalazek objasniono na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia wyjsciowq strukture dolnoprzepustowego ‘
filtru pasywnego, ktérego tansmitancje realizuje dolnoprzepustowy filtr aktywny wedtug wynalazku pokazany
na fig. 2. ‘

Réznicowe wzmacniacze operacyjne Wi, rezystory Ri i kondensatory Ci tworzg ogniwa, ktérych napiecia
wyjsciowe Vi odwzorowujg prady li elementéw wzdtuznych filtru drabinkowego oraz napiecie elementéw
poprzecznych Vi filtru, a napieciami wejsciowymi tych ogmw 53 napigcia wyjsciowe ogniwa poprzedzajgcego
i nastgpnego, Vi—1; Vi + 1.

Napleme wyjéciowe pierwszego ogniwa i=1, wyraza sie relacjq:
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To oraz TN oznaczajg liczbowe wartoéci rezystancji Zrédta i rezystancji obcigZenia filtru wyrazonych w omach,
Ti, Ta... TN—1, TN+1, OZnaczajq liczbowe wartosci indukcyjnosci wyrazonych w hennach lub pojemnosci

wyrazonych w faradach.

Zastrzezenie patentowe

Dolnoprzepustowy filtr ' aktywny zbudowany z rezystoréw, kondensatoréw, wzmacniaczy réznicowych
oraz o transmrtancu reaktancyjnego filtru drabinkowego zasilanego ze 2r6odta o wartosci liczbowej rezystancii
wewnetrznej z elementami reaktancyjnymi, znamienny tym, Ze rezystory (R;j), kondensatory (C;) oraz
réznicowe wzmacniacze operacyjne (W;) tworzg ogniwa, ktérych napiecia wejsciowe sq napigciami wyjsciowymi
ogniw sasiednich (V;—1) i(V; + 1) anapigcia wyjsciowe (V;) tworzg prady elementéw reaktancyjnych

wigczonych wzdtuznie oraz napiecia elementéw wtaczonych poprzecznie.
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